
X Юбилейная Всероссийская с международным участием  
научно-техническая конференция

«Проблемы разработки перспективных
 микро- и наноэлектронных систем» (МЭС-2021)    

  Очередная X Юбилейная Всероссийская с международным участием конференция 
«Проблемы разработки перспективных  микро- и наноэлектронных систем» (МЭС-2021) 
проводится с марта по ноябрь 2021 г. в виде интернет-форума с заседаниями научных 
секций разной тематической направленности в онлайн-режиме. Прием докладов 
осуществляется с 1 марта по 1 августа 2021 г. 
    Конференция завершится проведением очного пленарного заседания,  а также работой 
секции «Презентации новых микроэлектронных проектов, САПР и готовых продуктов», 
на которой партнеры и спонсоры конференции представят доклады о своих 
разработках. 

   Организаторы конференции:  Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт проблем проектирования в микроэлектронике Российской академии наук, 
Казенное предприятие города Москвы «Корпорация развития Зеленограда». 
   Оператор конференции: Межрегиональная общественная организация «Московское 
научно-техническое общество радиотехники, электроники и связи имени А.С. Попова».
  Учредители конференции: Российская академия наук, Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации, Российский фонд фундаментальных 
исследований, Правительство г. Москвы, Префектура Зеленоградского АО г. Москвы, 
ОА «Концерн радиостроения «Вега», МИРЭА – Российский технологический 
университет, Национальный исследовательский университет «МИЭТ», Южный 
федеральный университет,  Федеральное государственное учреждение «Федеральный 
исследовательский центр «Информатика и управление» РАН, Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники.
    Официальные партнеры и спонсоры: Фонд «Сколково», Фонд инфраструктурных и 
образовательных программ  Роснано, фирма Intel, АО «ПКК Миландр»,  АО «Мегратек» и 
другие организации.

  Конференция МЭС-2021 посвящена актуальным вопросам автоматизации проек-
тирования микроэлектронных систем, систем на кристалле, сложнофункциональных 
блоков и новой элементной базы микро- и наноэлектроники.

    Принятые доклады будут опубликованы на сайте конференции, а также в четырех 
выпусках трудов конференции. Будут проведены конкурсы на лучшие доклады с призами 
для победителей. 
   Сборник трудов конференции МЭС включен ВАК в  Перечень  рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук.  

       Более    подробную    информацию    о    конференции    можно    получить   на   сайте:  
http://www.mes-conference.ru
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